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PATENTE DE IN7ENCI0K

por "Instalación para la depuración de gasea" y con p rio ri­

dad de fecha 31 octubre 1951 respecto a la  correspondiente 

patente francesa*

a favor de Don Francisco SALSAS SÉERA y Don Antonio PLANA- 

de nacionalidad española, domiciliados en París (Frag, 

cia, rué de la  Faisanderie, 116 y rué de Marat 63 a Ivry s/. 

Seine (Seine).

MEMORIA DESCRIPTIVA

Existen aparatos destinados a l lavado de gasea, 

en los cuales, éstos, son puestos en contacto íntimo con un 

liquido capas de disolver o retener las substancias só li­

das, líquidas o gaseosas que deben ser separadas a fines
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de depuración* En estos aparatos se u tiliza  en general* 

agua u otro liquido apropiado distribuido en forma de cor­

tina o dispersado finamente a l objeto de aumentar a l  máximo 

el contacto de ese liquido con e l gas*

5 En ciertos casos la depuración de gases tiene por

objeto solamente desembarazarlo de partículas sólidas o l i ­

quidas más o menos finas* en los cuales se utilizan  aparatos 

género ciclón en los que una centrifugación enérgica combi­

nada con un cambio brusco de dirección de la corriente ga- 

10 seosa* provoca la separación más o menos enérgica de las  

partículas-*

A veces se utilizan  f i lt ro s  en los que e l paso de 

los gases es dividido en trayectos de gran superficie y de 

BPgqueSa sección donde estas partículas son retenidas*

15 En otro género de aparatos* la  retención de las

partículas sólidas o liquidas es obtenida haciendo atrave­

sar los gases* un campo electrostático en e l que esas par# 

tículas son fuertemente ionizadas depositándose sobre los 

electrodos*

20 Con los aparatos de primer género* es decir con los

lavadores del gas* se obtienen resultados muy mediocres oua& 

do las partículas- a separar de la masa gaseosa, son muy f i ­

nas, particularmente en e l  caso de vesículas líquidas, que 

en gran parte escapan a la acción del contacto con e l agua 

25 o de otros líquidos puestos en acción*

Los aparatos del género ciclón o f i l t r o s  mecáni­

cos, dan lugar, en e l caso de una depuración muy intensa, 

a considerables pérdidas da carga* y los f i l t r o s  electros­

táticos que son generalmente más eficaces, teqpieren insta- 

30 laciones de elevado coste y consumen una cantidad de energía



-  3

5

10

15

20

25

30

2 04 i 65 ^
nada despreciables.

La instalaoión de que es objeto la  patente de in­

vención que nos ocupa, está constituida esencialmente por 

un aparato que produce la  propulsión centrifuga de ios ga­

ses, dando a éstos una gran velocidad y direcciones conve­

nientes para proyectarlos perpendicularmente sobre superfí 

cies apropiadas, provocando de esta manera la  brusca anula 

elón de la  fuerza vi*g& de las partículas liquidas y sólidas 

que en consecuencia, se separan fácilmente del fluido gasea 

so, y por dispositivos anexos que preparan o completan su 

acción.

El mismo aparato permite obtener en lo que respeg. 

ta a la retención de vesículas liquidas, resultados muy sji 

parieres a los que se obtienen con los aparatos tipo ciclón 

y del mismo órden que los obtenidos con aparatos del género 

electro filtros húmedos, y esto, no solo sin dar lugar a una 

pérdida de carga suplementaria, sino que produciendo e l efeg 

to de propulsión necesaria para vencer la  pérdida tota l de 

carga del circuito gaseoso, lo cual permite suprimir toda 

clase de ventiladores o extractores de gás, así como también 

los que serían necesarios para hacer circular los gases sin 

pasar por e l aparato de depuración.

A ta l efecto, este aparato, representado a titu lo  

de ejemplo no lim itativo, en la  Fig. 1, de los dibujos 

anexos, está constituido por un ventilador centrífugo 1, ae. 

cionado por un árbol 2, e l cual aspira por su centro el gas 

a depurar y le proyecta contra superficies de cjoque 3 dis— ¡ 

puestas ortogonalmente; el gás depurado, sale por una ca$a : 

en espiral 4 mientras que las impurezas y partículas líqu i­

das retenidas por las superficies de choque 3* so,- recogí—
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das y evacuadas por un conducto 5.

Aunque e l  aparato de que es oblato la presente pa­

tente puede ser empleado solo, la instalación depuradora pug, 

de comprender también* para preparar o complementar su ac—

5 ción, dispositivos destinados ya sea a humidiiiear e l gas 

para d ilu ir  las vesículas líquidas muy finas que por ta i  

midifieaoión aumentan progresivamente de volumen, ya sea pa­

ra mojar las partículas só lidas por líq&idos apropiados lo  

que fa c ilita  su retención en e l aparato descrito anterior—

10 mente. Este dispositivo anexo puede estar constituido por 

ejemplo, ta l como se representa en la Fig. 2 de los dibujos 

que se acompañan, o sea: por una cámara 6 en la cual los

gases entran tangencialmente por la parte in ferior 7 y 

salen igualmente tangencialmente por la parte superior 8 en 

15 la que e l líquido apropiado es muy finamente pulverizado

mediante un pulverizador 9* E llo  dá lugar a una acción com­

binada de contacto intimo y de centrifugación gracias a lo 

o&al se produce una selección en el liquido pulverizado, 

quedando retenidas sobre las paredes de la  cámara las partí- 

20 nulas atas grandes, pudiendo estas partículas contener en so­

lución o englobar, una parte importante de vesículas líqu i­

das o de polvo que acompañaban a los gases. En esta cámara 

pueden asimismo tener lugar itras acciones taüescomo la eva­

poración de líquidos o la  condensación de vapores asi como 

25 también reacciones químicas destinadas a favorecer la depu 

ración fin a l de los gases.

A títu lo  de ejemplos no lim itativos, he aquí a l­

gunas explicaciones de la invención en las instalaciones de 

fabricación de ácido su lfúrico.

a ) . -  Los gases que salen de un aparato de fabricación30
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de ácido sulfúrico conteniendo vesículas muy finas de este 

compuesto, pasan primeramente por una cámara de him idiüca- 

ción ppr cuya parte a lta  se introduce e l agua muy finamente 

pulverizada# entrando los gases# tamgencialmente# por la 

parte baja* Una parte del agua pulverizada que puede even— 

tualmente ser vaporizada en la  base de la  cámara y conden- 

sada en la parte a lta  de la  misma, se une a las vesículas 

de ácido siendo parcialmente retenidas en la  misma cámara.

El resto de vesículas es captado en e l aparato de retención 

bajo forma de ácido diluido*

h ) . -  Los gases calientes conteniendo una mezcla de SOg# 

SÔ # vapor de SO^H  ̂ y vapor de HgO# que resultan de la des*- 

composición del sulfato básico de hierro o de una catá lisis  

parcial de gases sulfurosos húmedos# son# luego de su paso 

por la torre de absorción# sometidos a la acción de un apara 

to de retención en e l que es retenida una elevada proporción 

de vesículas de ácido sulfúrico arrastradas de la torre preeg 

dente; e l resto es sometido a la acción de una cámara de hua 

midificación, junto a la cual# un segundo aparato de reten­

ción centrífuga completa la evacuación de las vesículas.

c ) . -  Los gases sulfurosos calientes que provienn por 

ejemplo del tostado de p iritas y contienen paricularmente 

polvo de óxido de hierro# ácido arsenioso* y vesículas de 

ácido sulfúrico# pasan por una primera cámara en la que una 

pulverización muy intensa de agua o de ácido sulfúrico disue¿ 

to# retiene una gran parte de las impurezas$ atraviesan se­

guidamente un primer aparato de retención en e l que es rete­

nida una importante parte de vesículas y de polvo hum iiifi- 

cado; a la salida de este aparato, los gases atraviesan una 

segunda cámara de humidificación en la que la pulverización
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de agua fr ía  provoca una intensa condensación de vapor da 

agua contenido en el gas, lo cual fa c i l it a  la dilución de 

las vesículas Epatantes y fa c il it a ,  en el segundo aparato 

de retención que los gases atraviesan, la depuración com­

pleta de éstos*

En la  ejecución práctica y en el uso de la ins­

talación conforme ha sido descrita, podrá variar amplíame^ 

te todo aqullo que no afecte a su esencialidad funciomal*

N O T A

Se reivindica como objeto de la presente patente 

de invención:

H . -  Instalación para la depuración de gases ca­

racterizada por ccnstiturla esencialmente un aparato que 

produce la  propulsión centrífuga de los gases dando a és­

tos una gran velocidad y direcciones convenientes para ser 

proyectados perpendicularmente sobre superites apropiadas 

a fin  de provocar la  brusca anulación de la fuerza viva de 

las partículas líquidas y sólidas que en consecuencia se 

separan fácilmente del flu ido gaseoso, viniendo concretado 

por un ventilador centrífugo ( l )  que aspirando por su cen­

tro e l gas a depurar, le  proyecta contra superficies de chg, 

que ( 3) dispuestas ortogonaimente, saliendo e l gas depurado 

por una caja en espital ( 4 ) mientras que las  impurezas y 

partículas liquidas retenidas por las  citadas superficies 

de c&oque (3 ) son recogidas y evacuadas por un conducto (5) 

que parta de la base del espacio comprendido entre las men­

cionadas superficies y e l ventilador centrifugo*
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2-8.- Instalación para la  depuración de gases* según 

1) junto con un dispositivo para e l tratamiento previo del 

gas a depuras constituido por una cámara (6 ) en la que los 

gases entran tangencialmente por la parte in fe rio r (7) y salen 

asimismo tangencialmente por la parte superior (8) sien&ox di­

rigidos a la acción del aparato reinvindicado en i ) ,  existís^  

do en la parte a lta  de la mencionada cámara (6)* un pulveriza­

dor (9) que pulveriza a un líquido determinado según los casos* 

pudiendo dar lugar a una acción combinada de contacto íntima 

del líquido pulverizado con e l gas y de centrifugación* apro­

pósito para producir una conveniente acción fís ica  o q&ímica.

38*— Instalación para la depuración de gases.

Y todo cuanto afdcte a la esenclalidad de lo mostra­

do en los adjuntos dibujos y descrito en la  presente memroia 

que consta de siete hojas foliadas y mecanografiadas por una 

sola cara.

Barcelona* 17 junio 1952.

FRANCISCO SALSAS SERRA 
ANTONIO PLANAGUMA
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